TE046B - Diodos

Topico 1: Circuitos contendo diodos ideais, porém sem elementos armazenadores de
energia (capacitores ou indutores).

Sugestao de leitura referente ao Topico 1:

Sedra, Cap. 3.1.
Boylestad, Secéo 2.3

Topico 2: Circuitos contendo diodos, porém sem elementos armazenadores de energia
(capacitores ou indutores). Para o(s) diodo(s), utilize o modelo de queda de tensao
constante e igual a 0,7V (para Silicio) para o diodo em conducao.

Sugestao de leitura referente ao Topico 2:

Sedra, Secdes 3.5.1, 3.5.2,3.5.3 € 3.6.1.

Boylestad, Secdes 2.3 a 2.9 (em especial, segao 2.9).

Sugestoes de exercicios referentes aos Topicos 1 e 2:

Enunciado |. referente aos Topicos 1 e 2: Para circuitos contendo diodos, porém sem
elementos armazenadores de energia (capacitores ou indutores), onde todos os parametros
sdo conhecidos e fixos, obter os valores das tensdes e correntes ao longo do circuito:

a) Assumindo diodo ideal.

b) Utilizando o modelo de queda de tensdo constante e igual a 0,7V (para Si) ou 0,3V

(para Ge) para o diodo em condugao.

Sugestdo de circuitos para o enunciado |:
Sedra: problemas no final do Cap. 3: 3.2, 3.3 e 3.4;
Boylestad: problemas do final do Cap. 2: do 5 ao 21.

Enunciado IlI, referente ao Tépico 2: Para circuitos contendo diodos, porém sem elementos
armazenadores de energia (capacitores ou indutores): (considere o modelo de queda de
tensao constante e igual a 0,7V para o diodo em condugéo)

a) Esboce a caracteristica de transferéncia (vo x v)).

b) Esboce as formas de onda da tensao de saida v,, da(s) tensao(des) no(s) diodo()s e
da(s) corrente(s) no(s) diodo()s, supondo que na entrada v, seja aplicado um sinal de
tensao senoidal com 10V de amplitude.

c) Supondo que a entrada (v)) esteja sujeita a tensdes de amplitudes de até 15V (+/-15V),
especifique as caracteristicas do diodo (maxima corrente de condugao direta € minima
tensao de bloqueio reversa) que permite o correto funcionamento do circuito.

Sugestdo de circuitos para o Enunciado II:

Sedra: circuitos mostrados na Figura 3.35 (pagina 115); exercicios ao longo do Capitulo 3:
Retificadores (3.20, 3.21 e 3.22), limitadores (3.27); problemas no final do Cap. 3: Retificadores
(3.24, 3.25, 3.26 € 3.27);

Boylestad: Circuitos mostrados na Figura 2.93 (paginas 62 e 63); Problemas do final do Cap. 2:
Retificadores (do 25 ao 31) e Ceifadores (do 32 ao 36);
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Topico 3: Circuitos contendo 1 diodo e 1 capacitor, porém sem resistores.

Sugestao de leitura referente ao Tdpico 3:

Sedra, Secdes 3.5.4 € 3.6.2.

Boylestad, Secao 2.10.

Sugestoes de exercicios referente ao Topico 3:

Enunciado lll, referente ao Topico 3: Para circuitos contendo 1 diodo e 1 capacitor, porém sem
resistores: (considere o modelo de queda de tensao constante e igual a 0,7V para o diodo em
conducgao)

a) Esboce a forma de onda da tensdo de saida v, (vo X t). Quando nao especificado,
suponha que na entrada v, seja aplicado um sinal de tensdo senoidal com 10V de
amplitude.

Sugestdo de circuitos para o Enunciado IlI:
Boylestad: Circuitos mostrados nas Figuras 2.105 e 2.106 (pagina 66) , assumindo R=eo;
Problemas do final do Cap. 2: Grampeadores (do 37 ao 41, assumindo R=«).
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